
AR1...AR10   CAT16-Сборка резисторная 220J4LF 4x220  ±5%Ом 10 . Bournsф

Конденсаторы
C1  50-29-16  22 электролитический К В мкФ 1

+50-20% 0.464.156 ОЖ ТУ
C2...C5 10-17-4 - 90 0,1  +80/-20% .460.107 К В Н мкФ ОЖО ТУ 4 . ф Монолит
C6...C9 10-17-4 - 47 22  ±10% .460.107 К В М пФ ОЖО ТУ 4 . ф Монолит
C10  50-29-63 -10  ±10% .464.181 танталовый К В мкФ ОЖО 1

C11...C14 10-17-4 - 90 0,1  +80/-20% .460.107 К В Н мкФ ОЖО ТУ 4 . ф Монолит
C15  CT7343-16 - 47  ±10%  Dтанталовый В мкФ корпус 1 . Vishayф

C16, C17 C 0402-50 -X7R- 0,1  ±10% (GRM155R71H104KE14) С В мкФ 2 . Murataф
C18, C19  50-29-16  22 электролитический К В мкФ 2

+50-20% 0.464.156 ОЖ ТУ
C20...C49 10-17-4 - 90 0,1  +80/-20% .460.107 К В Н мкФ ОЖО ТУ 30 . ф Монолит

C50  CT7343-16 - 47  ±10%  Dтанталовый В мкФ корпус 1 . Vishayф
C51...C73 C 0402-50 -X7R- 0,1  ±10% (GRM155R71H104KE14)С В мкФ 23 . Murataф

C74  CT7343-16 - 47  ±10%  Dтанталовый В мкФ корпус 1 . Vishayф
C75...C81 C 0402-50 -X7R- 0,1  ±10% (GRM155R71H104KE14)С В мкФ 7 . Murataф
C82...C86  50-29-63 -10  ±10% .464.181 танталовый К В мкФ ОЖО 5

C87  50-29-16 -100  ±10% .464.181 танталовый К В мкФ ОЖО 1

C88...C92  50-29-16  22 электролитический К В мкФ 5

+50-20% 0.464.156 ОЖ ТУ
C93...C95  50-29-25  220 электролитический К В мкФ 3

+50-20% 0.464.156 ОЖ ТУ
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C96...C108 C 0402-50 -X7R- 0,1  ±10% (GRM155R71H104KE14)С В мкФ 13 . Murataф
C109, C110 C 0402-50 -X7R- 0,01  ±10% (GRM155R71H103KA88)С В мкФ 2 . Murataф
C111...C113 C 0402-50 -X7R- 0,1  ±10% (GRM155R71H104KE14)С В мкФ 3 . Murataф
C114, C115 C 0402-50 -X7R- 0,01  ±10% (GRM155R71H103KA88)С В мкФ 2 . Murataф
C116...C135 C 0402-50 -X7R- 0,1  ±10% (GRM155R71H104KE14)С В мкФ 20 . Murataф

Микросхемы
DA1  RClamp0524J SLP2710P8аналоговая 1 .SEMTECHф

DA2, DA3  1278 3.3аналоговая К ЕН ИП 2 .  ф НТЦ СИТ
DA4  1278 1.8аналоговая К ЕН ИП 1 .  ф НТЦ СИТ
DA5  1278 3.3аналоговая К ЕН ИП 1 .  ф НТЦ СИТ
DA6  1278 2.5аналоговая К ЕН ИП 1 .  ф НТЦ СИТ
DA7  1290 5аналоговая К ЕК АП 1 .  ф НТЦ СИТ

DD1  1892 12  .431282.013интегральная ВМ Т РАЯЖ 1 " "ЭЛВИС
DD2  S25FL256S SOIC 16цифровая 1 . Mouserф

DD3, DD4  S29GL256P90TFIR1 TSOP56цифровая 2 . Spansionф
DD5  CP2102 QFN-28цифровая 1 .Silicon Laboratoriesф

DD6...DD10  1657 1  .431223.003интегральная РУ У РАЯЖ 5 .   ф ОАО НПЦ
DD11...DD13  MT48LC32M16A2 TSOP54цифровая 3 . Micronф

DD14  цифровая MT29F128G08CBCAB 1 . Micronф

 Генераторы кварцевые
G1 240-9 3- 32,768  -2 DIL-14К Н кГц 1 .  ф БМГ ПЛЮС
G2 155- -6 3 10  DIL-14ГК П Л МГц 1 .  ф БМГ ПЛЮС
G3 155- - -6 3 125 ГК П А Л МГц 1 .  ф БМГ ПЛЮС

J1...J4   Перемычка коммутационная MJ-C-8,5 2,54 8,5х мм 4

L1   1812 -2 68  ±10%Катушка индуктивности ДПГ мкГн 1
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Резисторы
R1...R4 RC0603-0,063 - 1  ±5%Вт кОм 4

R5...R18 1-12-0,032 - 51  ±2% .467.169 Р Вт Ом ОЖО ТУ 14 .  ф ОАО Ресурс
R19, R20 1-12-0,032 - 2  ±2% .467.169 Р Вт кОм ОЖО ТУ 2 .  ф ОАО Ресурс
R21...R26 1-12-0,032 - 51  ±2% .467.169 Р Вт Ом ОЖО ТУ 6 .  ф ОАО Ресурс
R27, R28 1-12-0,032 - 2  ±2% .467.169 Р Вт кОм ОЖО ТУ 2 .  ф ОАО Ресурс
R29, R30 RC0603-0,063 - 4,7  ±1%Вт кОм 2

R31...R41 RC0402-0,063 - 10  ±1%Вт кОм 11

R42 RC0402-0,063 - 360  ±5%Вт Ом 1

R43 RC0603-0,063 - 4,7  ±1%Вт кОм 1

R44...R48 2-33 -0,25 - 1  .467.173 С Н АИ Ом ОЖО ТУ 5

R49, R50 RC0402-0,063 - 510  ±5%Вт Ом 2

R51, R52 RC0603-0,063 - 4,7  ±1%Вт кОм 2

R53...R55 RC0402-0,063 - 330  ±5%Вт Ом 3

R56...R63 RC0603-0,063 - 4,7  ±1%Вт кОм 8

R64, R65 RC0402-0,063 - 510  ±5%Вт Ом 2

R66...R68 RC0603-0,063 - 4,7  ±1%Вт кОм 3

R69 1-12-0,032 - 51  ±2% .467.169 Р Вт Ом ОЖО ТУ 1 .  ф ОАО Ресурс
R70 RC0603-0,063 - 0  ±5%Вт Ом 1

SA1  A6S-3101-H DIP-3Переключатель 1 . Omronф
SA2  SMTS-102-2C3Переключатель 1

SB1  SWT32Кнопка 1
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Диоды
VD1  66 -светоизлучающий КИПД В Л 1 . ф СТАРТ
VD2  238Шоттки КД АС 1 . ф ВЗПП

VD3...VD9  66 -светоизлучающий КИПД В К 7 . ф СТАРТ

VT1...VT4  3130 9 SOT23Транзистор КТ А 4

Соединители
Вилки

XP1 PLS-3 1

XP2 PLS-2 1

XP3 PLS-3 1

XP4, XP5 BH-14 2

XP6 BH-10 1

XP7, XP8 PLS-2 2

XP9 WF-4 1

XP10 PLS-2 1

XP11 DS-210B 1

XP12...XP16 PLS-2 5

XP17, XP18 PLD-40 2

XP19 PLD-2 1

Розетки
XS1, XS2 5607-4200-SH (SATA) 2 .3M Electronicф
XS3, XS4 MWDM2L-9SCBR-.110 2 . GLENAIRф

XS5 USB3135-30-A 1 .GCTф

1... 27Х Х 27 . .см п 3
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